
Spécialité GPM
Pôle MSM

Depuis un L2 ou L3 
(Université-Licence)

Depuis le 1er

cycle INSA

Formation GPM : des profils variés

Depuis une classe 
préparatoire CPGE

Depuis un IUT

-Stagiaire Airbus Opérations SAS, [février 2012 – août 2012] Toulouse.

-Stagiaire IES (Institut d'Electronique du Sud) [mai 2011 – juillet 2011] Montpellier

-INSA Rennes Ingénieur GPM, 2009 – 2012

-Linköping University (Suède) ERASMUS 2ème semestre – 2011
Engineering materials-design, Nano-physics, Surface physics.

-Certification langues (TOIC)

-Classe préparatoire Maths Sup - Maths Spé

-Electrical Power Network Quality and Performance Engineer
Airbus Group [septembre 2015 – Aujourd’hui ], Toulouse, France.

-Electrical Airframe Design Process Operational team leader & Project Manager
Airbus Group [septembre 2012 – septembre 2015] , Toulouse, France

Charlotte M.-W. promotion 2012 Béryl S. promotion 2011

Jérémie B. promotion 2008

-Thèse de doctorat (PhD), Physical Chemistry, EPFL Lausanne Suisse, 2008 –
2012

-INSA - Rennes, Ingénieur GPM, 2004 – 2008

-Master 2 Physics and Interfaces, 2007 – 2008

-1er cycle INSA Rennes 2002-2004

-Product Developer, Shanghai Institute of Ceramics Chinese Academy of 
Science [Octobre 2012 – Aujourd’hui] Shanghai City, China
Encadrement d‘une équipe de recherche sur le développement de 
cellules solaires vers des produits commerciaux.
Fondateur de la société  Solar Fuel Devices

-Ingénieur brevets chez Cabinet Beau de Loménie, Nantes, Pays de la loire, France, 
[Novembre 2008 – aujourd’hui]

-Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire agréé auprès l'Office Européen des Brevets
spécialité : Physique/Electronique/Télécom

-Conseiller en Propriété Intellectuelle et brevets chez D YOUNG & Co, Londres, U.K

-2013: Obtention EQF

-2012 : Obtention EEQ Examen Européen de Qualification

-2010-2011 : Diplômé du CEIPI, Université Robert Schuman (Strasbourg III)

-2006-2007 : Master in Management of Intellectual Property Law, Queen Mary (Londres)

-2000-2003 : Ingénieur INSA Rennes GPM et Master en Micro-optoélectronique et matériaux

Parcours :

Formation :

-Doctorat LPL/EPFL, Lausanne Suisse [Septembre 2008 – septembre 2012] (4 
ans 1 mois)

-Stage PFE chez Energy research Centre of the Netherlands, février 2008 –
juillet 2008 

Parcours :

Formation :

- Chargée d'Affaires Innovation  Bpifrance, Région de Pau , France - Banque publique 
d'investissement. [2014 – Aujourd’hui]

-IGR/IAE de Rennes Master Administration des Entreprises (MAE), Parcours Gestion des 
Entreprises 2011 – 2012

-INSA Rennes Ingénieur GPM, 2008 – 2011

-2009 - 2010 : Année d'échange universitaire à Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil

-2005-2008 : Université Denis Diderot (Paris VII) / University Paris VII
Licence de Sciences physiques

-Ingénieur conseil chez F-Iniciativas, [janvier 2013 – juillet 2013] (7 mois) Région de Nantes, 
France- Développement d'un portefeuille d'entreprises innovantes

-Stage Chargée d'affaires Innovation  OSEO [avril 2012 – septembre 2012] (6 mois) Nantes

-Stage Ingénieur - R&D – SAVIMEX –[mars 2011 – août 2011] (6 mois)Grasse

Parcours :

Formation :

Jean-Marie C. promotion 2003

-Part-qualified Patent Attorney, D YOUNG & Co, Londres, U.K. Rédaction de nouvelles 
demandes de brevet, suivi des procédures d’examen GB et à l'étranger [Aout 2007 – octobre 
2008]

-Ingénieur d’Etudes  chez SAFRAN - SAGEMCOM, Paris. Analyses de défaillance et 
caractérisations de composants optoélectroniques [Mai 2004 – juin 2006]

Parcours :

Formation :

Campagne de vœux 
2ème année STPI, 

classement.

IUT Mesures Physiques 
ou Science et Génie des 
Matériaux, recrutement 
sur dossier et entretiens

Recrutement sur 
dossier via le portail SCEI

 L2 ou L3 autour des sciences 
physiques, recrutement sur 

dossier et entretiens

Formation GPM : une 
sélection à l’entrée

Depuis une prépa ATS
 Recrutement sur 
dossier et entretien
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